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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21

Тема дисертації:
1. Вплив магнітних іонів та неоднорідностей і флуктуацій їх просторового розподілу на екситонні спектри в
напівпровідникових гетероструктурах.

2. Effect of magnetic ions and nonhomogeneities and fluctuations of their spatial distridution on excitin spectra in
semiconductor heterostructures.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню екситонних властивостей наноструктур на основі напівмагнітних
напівпровідників. Розраховано магнітну залежність основного та першого збудженого екситонних рівнів в
напівмагнітних квантових ямах та квантових дротах. Показано, що розщеплення екситонних рівнів в
зовнішньому магнітному полі в квантовому дроті значно перевищує відповідне розщеплення у квантовій ямі.
Досліджено розсіяння екситонів на флуктуаціях концентрації та проекції спінів магнітних домішок, яке
приводить до значного розширення екситонних смуг в квантових ямах з напівмагнітних напівпровідників.
Встановлено, що ширина смуг істотно залежить від зовнішнього магнітного поля, причому характер
залежності різний для - та - компонент екситонного переходу. Зростання напруженості поля приводить до
розширення смуг - переходу та звуження смуг -переходу. Запропоновано модель для розрахунку



парамагнітного посилення гігантського спінового розщеплення екситонних станів в квантових ямах Cd1-
xMnxTe/CdTe/Cd1-xMnxTe.

2. Excitonic properties of diluted magnetic semiconductor nanostructures are studied. Magnetic dependence of
the ground state and of the first excited state of the exciton in semimagnetic quantum wells and quantum wires is
calculated. It is shown that in the quantum wire the line splitting exceeds considerably the corresponding value for
a quantum well. The broadening of the exciton line caused by elastic scattering of the exciton on fluctuations of
magnetic impurity concentration and spin projection in semimagnetic semiconductor quanum wells is calculated.
It is shown, that magnetic field dependence of the line broadening is considerable and different for - and -
components of optical transitions. The line broadening of the -component of the exciton transition increases as
the magnetic field rises, and the broadening of the -component decreases. Model for calculation of paramagnetic
enhancement of the giant spin splitting of the exciton states in the quantum well Cd1-xMnxTe/CdTe/Cd1-xMnxTe
is proposed.
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